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MEMORIA DESCRIPT IVA

Esta patentc hace referencia a unos perfeccions -
micntos aplicados en amplificadores de antens para ia BANDA
de UHFs ocuyos porfeccionamientos equivalen o una sefie de
ventajas de dichos omplificadores con relacibn o log cons—
truidos de las formes tradiciomales.

A continuneifn sc da una explicacidn dotallada
do la constitucibn, funcionamiento y efocios préciicos de
los perfeccionamicntos on amplificadorcs de auntena para la
vanda de UHF dc ccucrdo con la invoneidns haciondbﬂ;e@eren—
ciz 2 unas figur:s que sc acompallan y se citan en ol trang-
curso de la descripeibn,y sblo a titulo de cjemplo no';imi -
tativo del aleoance dec esta pafente. »

Es bion conocido que un amplificador‘multiétapa
de canal de UHF estd formado por diferontos pasos trans -
sistorizados acoplados entre si medionte £iltros sintoniza-
dog al canal corrcspondientcy y que debido 2 la disminu -~
cidén de gemancia de los transistores bipolarcs al aumentar
la: frecuencia debe ccualigarse respecto de la frecuencia
;ara gorantizar unc determinada gamgncis independientcmen-—
te del canal ajugtado. Bsto se consigue normalmente de dos
formag distintas :

a)  introduciendo pérdides cuyo magnitud es fdcilmente
ajustable mediante una resistencia de determinado va-—
lor que sc aproxima o se algja de unt de las barras
rosonantes que forman cualgquiera de los filtros intor
etapas con los cxcepciones que se citan mds adelantes
)

b) introduciendo pérdidas por desadaptacidn de impodan -
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cia entre dos otapas transistorizadas cualesguicra
que no comprendon la primera etapa.
Ambos silstomns equivaleon a intorcalar ontre dos
otapas transistorizadas un atenuadors yo que la ateﬁuacién
& producida por la desadaptacidn e viono ligada por la

oxprogidn
1

a - L R e ——

1l - Q 2
Bl método a/ 6 b/ no pucde utilizarsc en el £il -
tro existonte entre lo 1& y la 28 efapa yo quo on ambog caw

@og aumentard considorablomente ¢l factor de ruido éel am =

plificador seghn la conocida expresibn

l F "l + .
By By + =St D37 sl o6 5 10

G G2 & e
en que F‘t’ Fl y E‘3 son log factores dec ruido totals del
primer poso transistorizado y dol segundo respoctivamento.

Gl ¥y G2 son respectivamente la ganancia on poton—
cia del primer paso y la atonuacidn en potoncia (Gz( 1)
producida en la intcretapa.

Seghn el csquema de la figure 1y llamamos scgunda
etapa al rcsto del amplificador con una goanancia G'r3 ¥y un
factor de ruido F3 gonceralmente bastante mds clevado que Iy
ya quc ostos pasos no estdn optimizados on cwanto a sengibi-
lidad.

El método a/ tampoco pucde cmplcarse cn el filtro
de salida del amplificador ya que la tensifn de salida dig~
minuiria en la mismo magnitud que la atonuacibén introducida.

Queda claro por tanto, gque ocn un amplificador com~

pucsto por n pasgos troansistorizados, para gque no empcorc la
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scnsibilidas ni la tensidn méxima de saliday pardmetros
ambos de gren importancia, los sistemas do ccualizacibn sd-
lo deben emplearsc cn los f£iltros comprendidos entre la 28
etdpa y la n-esimn.e

: Un amplificador de canal en 1o banda de THF conse
truido de acuerdo con log perfeccionamicntos objeto dé ia
pafentc comprende; una 12 etapa formada por un transistor
MOS-FET cuya ganancia en la banda de TV cs prdeticamente
independiente de la frecucncia, con sus respectivos. £il -
trés de canal a lo cntrada y a la salida, y tres etapos
restantcs constituidas on amplificador de bande sin £3i1 -
tros sintonizables con ganancia asimismo independicentes de
la frecnencia.

Dc cste forma se comsiguc roduccibén de espacio y
una reduccidén de componentes ajustables que comporté una
simplificacidn aprcciable del proceso de ajusto.

Efectivamonte 1la configuracidn descrite anterior-
mente y representadn on la figura 2 cs le (mica posible con
un nimero minimo de f£iltros sintonizablos. Los filtros 1,

2 ¥y 3 determinan rcspectivamente la adaptacidn de entrada
al amplificadors; la curva de paso y la adaptacidn de sali-
da, pardmetros bésicos del amplificadors y son por tanto
indispensables.

Con este tipo de configuracibn descrito en la
figura 2 que pare una determinada ganancia sc ha demostra-
do que es el gquc poscord un minimo do filtros sintonizables
y por ‘tanto un proccse do ajuste mis simplificados no es Po
sible ccuwalizar lo gnnancia del amplificador scgin el canal

ajustados por los mcdios convencionales @ y b indicados an-
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tofiormente.

’ En el amplificador considerado de aguerdo con
los perfeccionamicntoss dicha ccuwalizacidn ¢ independencia
de la ganancia rospecto del canal ajustado sc congiguc sin

disminucién de le sonsibilidad (sin aumoento del factor de

:::::

ru?do) ni de la tonpidn méximo de salidn, meciante
ligacibn do dos ctapos do amplificacibn Go por si y& ocua-
li?adas; una primera otapa 4 formada por un transiéfsf
MOS-FET, y uma sogunda ctapa 5 que estd furmada porvtros
transistores adaptados en banda de forma tgl que se com -
portan como un solo transistor de ganancin coumlizada (vor
figura 2). '

Dicha scgunda ctapa cstd formada por dos tronsis-
tores iguales 1 y 25 y el transistor 3 de baja distorsidn
(fig. 3).

En la fisura 3 sc mucstra el csquema cléetrico
del amplificador de acucrdo a losg porfeccionsmientoss en el
que para mayor claridad sdlo sc reprosonie la parte de al-
ta frecuencia. Para mcjor comprensidn de la filosofia de
funcionamicnto do cgta gcgunda ctapa, so ha ropresentado
on la figura 4 la coractoristica de pago de los componentes
activos y dc lag rcdos de adaptacidén on funeibén do la fro -
cuencia. A

Si wade transistor tiene una caractoristica de
ganancia que disminuye -XdB/octava y la primera red de
adaptacidn intoretaps ﬁ%ene unn caracteristica de atonua ~
¢idn planas ol conjunto amplificador formadc por los tron -
sistores 1 y 2 tendrd uma disminucibn de gnnancia de -2.X

dB/octava. Para que al concetar ol transistor 3, la curva
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de respuesta en toda la banda ses plana, la red de adapta-
cifn 14 deberd tener una caracteristica de paso con pen ~
diénte positiva de 3.X dB/octava.

Segln esto, los dos transistores 1 y 2 estdn aco-
plados mediante una red, formade por la inductancia 4 y la
caﬁacidad 5 (ver fig. 3) de forma 6ptima en toda la vanda
v por’tanto este conjunto no estd ecualizado, tal como se
desprende del esquema de la fig. 4:

e ecualizacibn se efectla mediante la red trans-
formadora formada por las inductancias 6; 7 y la Eapacidad
8. ‘El esquema real de esta comocida red transformadore
(ver H. Meinke, Fernmeldetechn. Z.5 phgs. 252-255) es el
indicado en la figura % en el que la capacidad 11 formas par-
te de la admitancia de salida del transistor 2asienﬁo l1a
resistencia equivalente paralela 10, mayor que la componen=—
te resistiva 12 de la impedancia de entrada del trangistor
3. Esta impedancia de entrada del transistur 3 estd formada
por la resistencia 12 y la capacidad 9.

En la figura 5 by se muestra el csquema de la red
transformadora resultante.

Tal como se muestra en la figura b,y la impedancia
de entrade del transistor 3, Zi3y es précticamente resisti-
va pure para la banda de frecuencias de UHF, con upa ligers
componente capacilitiva representada por 9 en la fig. 5 a).
Este red transformndore tiene a gu vez doble funeibdn @
~ Adaptar la impedancia de salida del transistor 2 a la en=-

trada del transisfor 3.
- Beoualizar el grupo amplificador formado por los transis -

tores 1; 2 ¥y 3.
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En la figura 6 se muestre la transformacién de
la impedancia de salida Z02 del trangistor 2 en la impedan—
cia ZF rara las frecuenciag oomprendidés en la banda de UHF.
Siendo Z; la impedancia dptima de fuente del transistor 3
pare la mixima ganancia, la ecualizacidn se produce debi -
do a la evolucibn de la impedancia Zp en funcidn de la fre-
cuencias halléndosc adeptadas las impedancias correspon -
dlentes a las frecuencias mis olevadas de la banda y desa~
daptindose progresivamente al disminuir la frecuencia.

' Debo haocorse constar que los perfeccionamientos,
déntro de gu csencialidady pueden ser llevados a la précti-
ca en otras formas de roalizacidn que difieran tan solo en
detalle de la indicada finicamento a titulo de ejemplé en
la descripeidén y on los dibujoss a las cualcos alesnzard
agimigmo la proteccidn que se desea obtener. Por tantos po-
drén fabricarse log ocmplificadores de antona para la banda
de UHF de refercncia en cualguier configurceidn y tamafio y
oon los materiales y medios mis convenicnics; por quedar
todo ello comprondido en el esplritu de las siguientes rei-
vindicaciones.

KEIVINDICACIONES

Descritp cl objeto del presentc invonto se decla~
ran nuevas y de propia invencibn las siguiontes reivindica-
cioncs.

l.- DPerfeoccionamientos cn amplificadores do an~
tena pare la banda de UHF, caracterizados por el hecho de
gue diohos amplificandores de canal comprenden dos etapss
claramente diferemcindas, disefiadas de forma gue con un nd

mero minimo de componentes sintonizables se consigue una
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ganancia independicntc del canal ajustado sin disminucidén
de la sensibilidad ni de la tensidn de salida, egtando la
primera etapa configurada éomo amplificador de canal y la
seginda como amplificador de banda.

2.~ Perfoceionamientos en amplificadores de
antens, seghn la reivindicacidn anterior, caracterizados
por ol hecho do que dichos amplificadorcs de canal-ébmpren-
den dos otapas ccualizadas respceto de lo froeuencia, estan
do compuesta lo primere de cllas por un transistor +4ipd
MOS-FET adaptado a la entrada y & la salida con %iltros de
canal que confiercn al conjunto amplificador la sélsctividad
neccsaria. '},;

3.- Perfeceilonamientos en amplificadorcs de an
tenas segin la reivindicacidén 1, caractcrizados por el ho-
cho de que l1la scgunde etapa ccualizada csié formada por un
cirenito con n+2 transistores (n = 0, 1, 2...) disefiado
de forma que posca caracteristica de amplificador éperié-
dico de banda con ganancia independientce de la frecuencia.

4.~ Porfcccilonamicntos en amplificadores de
antena, seghn los reivindicaciones primera y tercera, ca=—
ractorizados por ¢l hecho de que la scgundr etapa ccuali-
zada estd formada por un cireuito con w2 (n= 0y 1y 2...)
transistores concetados ontre si con rodes de adaptacidn
de banda ancha.

5.= Perfeceionamientos en amplificadores dc
antonn, segin lus reivindicacloness primeras torcera y
cuarta caracterizadvs por el hecho de que la ccualizacidn
de la segunda ctapa de banda so logra mediante un f£iltro

transformador dc banda ancha dimensionado de forma que
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formando parte de &1 la susceptancia capacitiva de salida
del penfiltimo tronsigtor de esta segunda otafie, pro@oroiona
uno impedancia do fuente al Gltimo trangistor caracterizada
porgue a la frecuencil superior de la banda lo adapfa opti~
mamente, desadaptindolo progresivamente parc las frecuencias
inferiores de la banda. -

6.~ Porfoccionamicntos en amplificadoresfdé an-
tena para le band: do UHP. o

Seghn se describe y reivindica on la prosente me-
moria descriptiva que consta de 9 hojag folindas ¥y escritas
a miquina por una sola doc sug carass acompafinda do los di-
bujos cobrrespondicntos. |

Maodrids a 13 de Mayo 1976

D a.
JAIME ISE
o P -




ALLIGATOR, S.A.

3 Hojas | Hoja

o
\N
He—

:
i

FIG. 2

FIG. 3

Madnd a ja RAYO 1505

{ damE 158
P px
[ ema
Ado: JOSE F. NitTO

Lo




ALLIGATOR, S.A 3 Hojas Hoja 2

13 14
A T /// . A
/7
i fp f f fp  f

1 Zo2 Zi3

Madrid, a i3 HAYD 1576

FIG. 5a p'q'p.p%my
%;:;SE F. NIETO




ALLIGATOR, S.A.

3 Hojas Hoja

]

13

T~

10

a\w-{l
'

—

FIG. 5b

ZF

f
/;—-———-———

AAANS
//

'z

FIG. 6

Ve
N
Zi3 /

Madrid, @ ¢ q wpe
p.a. N
JAIME ISERN
P P

A\

Ny
/ﬂrm{do: JOSE F. NIETT




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



